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BAB V 

5 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa fotodiode p-Si / n-LiTaO3:Nb yang telah 

dibuat masih belum bisa memenuhi karakteristik fotodiode yang telah beredar di 

pasaran. Adapun nilai photocurrent pada fotodiode p-Si / n-LiTaO3:Nb cenderung 

menurun seiring dengan penambahan konsentrasi pendadah Nb hingga 5 %, nilai 

photocurrent meningkat kembali ketika konsentrasi pendadah Nb ditingkatkan 

menjadi 7,5 %. Nilai breakdown voltage pada fotodiode cenderung meningkat 

seiring dengan penambahan konsentrasi pendadah Nb hingga 5 %, nilai 

breakdown voltage menurun kembali ketika konsentrasi pendadah Nb 

ditingkatkan menjadi 7,5 %. Nilai shunt resistance meningkat seiring dengan 

bertambahnya konsentrasi Nb hingga konsentrasi 7,5 %. 

 

5.2 SARAN 

Adapun saran berdasarkan pelaksanaan penelitian ini antara lain, 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sensitivitas fotodiode p-Si / 

n-LiTaO3:Nb yang disinari oleh cahaya dengan panjang gelombang tertentu. 

2. Perlu dilakukan pengukuran waktu respons fotodiode p-Si / n-LiTaO3:Nb 

dengan memperhatikan nilai gangguan (noise) dan sensitivitasnya. 
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3. Perlu dilakukan karakterisasi Ultraviolet-visible spectroscopy (UV-Vis) 

untuk melihat pengaruh pendadah niobium terhadap koefisien absorpsi.  


